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■　特長 ■　Features

Ａｓｓｅｍｂｌｙ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ Ｒａｎｇｅ
実装温度条件
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AnaSem

低消費電流 Low Power Consumption

項目ＩＴＥＭ 型名ＴＹＰＥ ＡＳ３３３３３ＴＨＡ
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±１ｐｐｍ／－２０～＋７０℃／Ｖｃ＝１．５０Ｖ
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■ 電気的特性

ＳＭＤパッケージ９＊７＊１．９ｍｍ

周波数温度安定度:

周波数可変範囲：

動作電圧範囲：３．３Ｖ±５％
ＳＭＤ Package ９＊７＊１．９ｍｍ 
Operatingo Voltage:３．３Ｖ±５％

Frequency Temperature Stability:±1ppm

Frequency Deviation Range

Output Level:ＣＭＯＳ

Specifications

Ｏｕｔｐｕｔ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
出力周波数
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Temperature　Ｔｏｌｅｒａｎｃｅ
周波数温度偏差

Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Tｅｍｐａｒａｔｕｒｅ　Rａｎｇｅ
動作温度範囲
Ｓｔｏｒａｇｅ　Tｅｍｐａｒａｔｕｒｅ　Rａｎｇｅ
保存温度範囲
Pｏｗｅｒ　Sｕｐｐｌｙ　Vｏｌｔａｇｅ
電源電圧
Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ
消費電流（Ｎｏ　Ｌｏａｄ）

Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｍｍｅｔｒｙ
出力波形対称性

Ｒｉｓｅ　Ｔｉｍｅ／Ｆａｌｌ　Ｔｉｍｅ
立ち上がり、立ち下がり時間

出力負荷

－４０～＋８５℃

＋３．３Ｖ±５％
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±１ｐｐｍ/-２０～７０℃

出力レベル：ＣＭＯＳ

Ｏｕｔｐｕｔ　Ｌｏａｄ

３３．３３３３ＭＨｚ

Ｏｕｔｐｕｔ Ｌｅｖｅｌ
出力レベル

±１０ｐｐｍ/Ｖｃ＝1.50V±1.50V

Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Operating Voltage Ｔｏｌｅｒａｎｃｅ
周波数電圧偏差 ±０．２ｐｐｍ／３．３Ｖ±５％

Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ａｇｉｎｇ
周波数エージング特性

±１ｐｐｍ／Ｙｅａｒ

：Ｍａｘ５ｍＡ／３３ＭＨｚ／３．３Ｖ

周波数可変範囲
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｅｖｉａｔｉｏｎ　Ｒａｎｇｅ

±１０ｐｐｍ／Ｖｃ＝１．５０Ｖ±１．５０Ｖ

公称周波数調整電圧範囲
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｔｕｎｉｎｇ　Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｒａｎｇｅ

Ｖｃ＝１．５０±０．１５Ｖ／ａｔ　２５℃／３．３Ｖ



min30sec  60～90sec max5sec
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Peak Temp２４５℃

■　外形寸法

                        / Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ
 Ｒｅｆｌｏｗ Ｓｏｌｄｉｎｇ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ 

Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ

■　マーキング Ｍａｒｋｉｎｇ

ａ
ｂ
ｃ Production Week&Year:235/35th week/2002

ＡＳ－Ａ２３５

■　測定回路
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｉｒｃｕｉｔ

(Include probe
   capacitance)

VSS

VDD

①      ②

④      ③

ＯＳＣ

CL=15pF

ＯＵＴＰＵＴ

Vc

150

Temp℃

170

240
２４0±５℃

Peak Temp２４５℃

■　接続端子
Pin Connections

■　推奨半田付け条件

a    b  ｃ 
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製造元
Maker
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